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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 

 

本研究は、絶縁膜上における SiGe の低温結晶成長プロセスについて詳細な検討を行い、フレキ

シブル・エレクトロニクスの高性能化に有用な結晶方位が制御された SiGe 結晶薄膜の低温成長プ

ロセスの開発に成功したもので、電気電子工学上価値ある業績である。よって本論文は博士（工学）

の学位に値するものと認める。 


